

































































































































































Jednalo se o typ LME49810. Casem
byl doplnén o dal$i mutace. Typ
LME49830 je uréen specidlné pro
buzeni koncovych stupnil, osaze-
nych tranzistory MOSFET. Pro moz-
nost pfimého buzeni nékolika pard
koncovych tranzistor( je maximalini
vystupni proud aZ 56 mA. Tranzistory
MOSFET vyZaduji k otevieni kanalu
vy$&i napéti GS, proto je maximalini
vystupni napéti mezi vystupy budiée
az 16 V. To umozfiuje pouzit Sirokou
fadu koncovych tranzistord.

K hlavnim pfednostem obvodu

LME49830 patfi:

napdjeci napéti az =100V,
rychlost pfebéhu 44 Vius,
Zkreslen/ THD+N 0,0006 %.

Obr. 7. Dal$i ukézka obdobného fe$eni koncového zesilovade
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Obr. 5. Deska spoji ze strany souédstek (TOP)
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Obr. 6. Deska spojii ze strany spojti (BOTTOM)
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Budi¢e fady LME498xx jsou navr-
Zeny s minimem pozadovanych ex-
ternich souc¢astek. Kmitoétova kom-
penzace je tvofena jedinym konden-
zatorem, v naSem pfipadé je to C3
22 pF. Obvod LME49830 je dodavan
v pouzdru TO247 s patndcti vyvody.
Zapojeni vyvodu je na obr. 2. Roz-
loZeni vyvodl je optimalizovano na
co nejjednoduséi ndvrh desky spojd.
Vykonové vyvody maji vétsi rozteg,
takze mOZeme pouZit i v&tsi primér
pajeciho bodu. Vnitini zapojeni obvo-
du LME49830 je na obr. 3.

Schéma zapojeni zesilovace bylo
pfevzato z aplikaéni poznamky firmy
National Semiconductor. Vstup je
pfiveden na konektor K1. RC kombi-
nace na vstupu omezuje pronikani
nezadouciho vf ruSeni. LME49830
ma oddélené vyvody pro obvod tep-
lotni kompenzace klidového proudu
(BIASP) a (BIASN) a pro koncové tran-
zistory (SOURCE) a (SINK). Teplotni
kompenzace je tvofena tranzistorem
T3 28C4793. Je dodavan v celoplas-
tovém pouzdru, coz usnadhuje pfi-
padnou montadZ na chiadi¢. T3 mu-
sime umistit do blizkosti koncovych
tranzistord, aby mezi nimi byl dobry
tepelny kontakt. Klidovy proud na-
stavujeme trimrem P1.

Parametry zesilovace, zejména cel-
kové harmonické zkresleni THD+N
jsou do zna¢né miry zdvislé na kli-
dovém proudu koncovych tranzisto-
rd. To plati zejména pro klidové prou-
dy pod 200 mA. Typické hodnoty
THD+N pro rGzné klidové proudy
jsou uvedeny v tab. 2. Naopak zvy-
Sovani proudu nad 250 mA jiz nepfi-
nasi prakticky Zadné zlepseni.

Vyhodou obvodu LME49830 je schop-
nost budit pfimo gate koncovych tran-
zistor MOSFET. Ty jsou chrdnény
vzdy dvojici antisériové zapojenych
Zenerovych diod s napétim 10 V.
Obvod je napajen plnym napajecim
napétim, které je pouze v blizkosti
napdjecich vyvod(G blokovdno na
zem kondenzatory 100 nF.
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